Deney No: 9

Deney Adr: Statik ve dinamik giic

Amac:
* Tersleyicinin tizerinde harcanan giic ve bu degeri etkileyen faktorlerin incelenmesi
* Tersleyicide kullanilan teknolojiye uygun calisma voltajinin secilmesi

1.1) Giris gerilimi 0 ile 5v arasinda degismektedir. Grafige baktigimizda devrenin harcadigi en
fazla giic giris degeri 2.7 V dadir. Harcanan enerji hesabinda Vdd’nin karesi kullanilmaktadir. Bu
ytizden Vdd deki degisim onem tasimaktadir.
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1.2) Periyodu 100ns ve 200ns aldik. Her iki periyot icinde giic tiiketiminin ayni oldugunu goérdiik.
Periyot 100ns iken ortalama gii¢ tiiketiminin 2.504183e-06W. Periyot 200ns iken ortalama gii¢
tilketiminin  5.061500e-06W oldugunu gordiik.Gecis siiresi arttiginda ortalama giic tiiketimi
artmistir.

Periyot=100ns
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1.3) Vdd voltajim 3v ve 5v aldik ve farklan inceledik. Vdd 5v iken ortalama gii¢ tiiketimi
5.061500e-06W oldu. Vdd 3v iken ortalama gii¢ tiiketimi 6.963853e-07W c¢ikti. Vdd azaldikca

ortalama giic tiiketimi azalmustir.

Vdd=5V
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Vdd=3V
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1.4) CL 0.1p ile 0.2 p arasinda degistirildiginde gecici durum analizini inceledik. CL 0.1 p iken
ortalama giic tiiketimini 3.132304e-05W, CL 0.2 p iken ortalama giic tiiketimini 5.614396e-05
W olarak gordiik. CL degeri biiyiidiikce ortalama giic tiiketimi artmaktadir.

CL=0.1p
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CL=0.2p
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2) Burada farkhh Vdd degerleri icin gecici durum analizini inceledik. Vdd ye kars1 gii¢c gecikme
carpaninin grafigini elde ettik ve buna gore Vdd nin en iyi degeri 2.5 voltta verdigini gordiik.
Kisa kanalli mosfetlerde gii¢c gecikme carpam azalacaktir.Ciinkii gecikme siirelerinin daha kisa
olacaktir ve tp siireleri azalacaktir.

Vdd (volt) | Ortalama giic tiiketimi
1 1.195041e-06
1.5 2.652562e-06
2 4.709736e-06
2 7.368500e-06
3 1.063806e-05
4 1.931951e-05
5 3.124383e-05
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